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(57) Abstract : The invention relates to a method for manufacturing a photovoltaic module comprising a plurality of solar cells in a
thin-layer structure, in which the following are consecutively formed: an electrode on the rear surface (41), a photovoltaic layer (46)
obtained by depositing a layer (42) of precursors and by annealing such as to convert the precursors into a semiconductor material,
and another semiconductor layer (43) in order to create a pn junction with the photovoltaic layer (46); characterised in that the layer
(42) is deposited in a localised manner, such as to leave free at least one area (410) of the electrode on the rear surface (41) placed
between two adjacent cells, wherein the annealing step modifies said area (410) which has higher resistivity than the rest of the elec -
trode on the rear surface (41), such as to provide electric insulation between two adjacent cells.

(57) Abrégé : Procédé de réalisation d'un module photovoltaique comportant une pluralité de cellules solaires dans une structure en
couches minces, dans lequel sont réalisées successivement, une électrode en face arriére (41 ), une couche photovoltaique (46) obte -
nue par dépdt d'une couche (42) de précurseurs et par recuit pour convertir les précurseurs en matériau semi-conducteur, et une autre
couche (43) de semi-conducteur pour créer une jonction pn avec la couche photovoltaique (46), caractérisé en ce que le dépdt de la
couche (42) est réalisé de fagon localisée, de fagon a laisser libre au moins une zone (410) de I¢lectrode en face arriére (41) située
entre deux cellules adjacentes, le recuit modifiant cette zone (410) qui présente une résistivité plus importante que le reste de I'élec -
trode en face arriére (41 ), de fagon a assurer l'isolation électrique entre deux cellules adjacentes.
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